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Structure (1) semiconductrice adaptée pour émettre un rayonnement électromagnétique. La structure (1) comporte une premicre et
une deuxiéme zone (10, 20) présentant respectivement un premier et un second type de conductivité opposé I'un par rapport a
l'autre, lesdites premiére et deuxiéme zones (10, 20) étant reliées I'une a l'autre pour former une jonction semiconductrice. La pre-
miére zone (10) comporte au moins une premiére et une deuxiéme partie (11, 12), la premiére et la deuxiéme partie (11, 12) étant
séparées l'une de l'autres par une couche (13) intermédiaire, dite de dispersion, s'étendant sensiblement parallélement au plan de
jonction le long d'une majeure partie de la jonction. La couche de dispersion (13) est adaptée pour provoquer une dispetrsion les
porteurs le long du plan de la couche de dispersion (13).
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A semiconductor structure suitable for emitting an electromagnetic radiation,
in which the first portion of the first region has a resistivity r1 and a thickness
d1, the dispersion layer a resistivity rd and a thickness dd, and the junction
has, in the junction plane, a maximum dimension 2L, wherein the respective
thickness and resistivity of the first portion of the first region and of the
dispersion layer obey the following inequality: r1/rd <100(d1xdd)/(LxL).

2. Claims 3, 4, 13-18 (in full); 7-12 (in part)

A semiconductor structure suitable for emitting an electromagnetic radiation,
in which the dispersion layer is able to form, with the first portion of the first
region or with the second portion of the first region, a potential drop for the
main carriers of the first region when said carriers move from the first portion
to the dispersion layer or from the dispersion layer to the second portion.

3. Claims 5 (in full); 7-12 (in part)

A semiconductor structure suitable for emitting an electromagnetic radiation,
in which the dispersion layer is able to form, with the second portion, a
potential barrier for the main carriers of the first region when said carriers
move from the dispersion layer to the second portion.

4. Claims 6 (in full); 7-12 (in part)
A semiconductor structure suitable for emitting an electromagnetic radiation,

in which the dispersion layer forms a potential through for the main carriers of
the first region between the first and second portions of the first region.
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé
plusieurs (groupes d') inventions dans la demande internationale,
a savoir:

1. revendications: 1, 2(complétement); 8-12(en partie)

Structure semiconductrice adaptée pour émettre un
rayonnement électromagnétique dont la premiére partie de la
premiére zone présente une résistivité rl et une épaisseur
dl, Ta couche de dispersion présente une résistivité rd et
une épaisseur dd et la jonction présente dans le plan de
jonction une dimension maximale 2L, Tes épaisseurs et les
résistivités respectives de la premiére partie de la
premiére zone et de la couche de dispersion respectant
1'inégalité suivante :

rl/rd <100(d1lxdd)/(LxL)

2. revendications: 3, 4, 13-18(complétement); 7-12(en partie)

Structure semiconductrice adaptée pour émettre un
rayonnement électromagnétique, dans laquelle la couche de
dispersion est adaptée pour former avec la premiére partie
de la premiére zone ou la deuxiéme partie de la premiére
zone une chute de potentiel pour les porteurs majoritaires
de la premiére zone lorsque ces derniers passent de la
premiére partie & la couche de dispersion ou de Ta couche de
dispersion a Ta deuxiéme partie.

3. revendications: 5(complétement); 7-12(en partie)

Structure semiconductrice adaptée pour émettre un
rayonnement électromagnétique, dans laquelle la couche de
dispersion est adaptée pour former avec la deuxiéme partie
une barriére de potentiel pour les porteurs majoritaires de
la premiére zone lorsque ces derniers passent de la couche
de dispersion a la deuxiéme partie.

4. revendications: 6(complétement); 7-12(en partie)

Structure semiconductrice adaptée pour émettre un
rayonnement électromagnétique dans laquelle la couche de
dispersion forme un puits de potentiel, pour les porteurs
majoritaires de la premiére zone, entre la premiére et la
deuxiéme partie de la premiére zone.
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